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e Rok:.I... Semestr:....2.........

e Typ kursu (obowigzkowy/wybieralny): wybieralny

e Cele zajg¢ (efekty ksztalcenia): Zrozumienie zjawisk fizycznych, wystepujacych w
materialach potprzewodnikowych stosowanych w optoelektronice. Znajomos¢ zasad
pracy, konstrukcji i podstawowych parametréw elementow optoelektronicznych.

Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): zaawansowany
Wymagania wstepne: Fizyka Ogolna, Podstawy Inzynierii Materiatlowe;j
Imie, nazwisko i tytul/ stopiefi prowadzacego: BOZENA LOWKIS, dr inz.
Imiona 1 nazwiska oraz tytuty/stopnie cztonkoéw zespotu dydaktycznego:

Poznanie §wiattowodow, ich rodzajow i1 zastosowan.
e Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna
e Kirotki opis zawartosci catego kursu:
Zakres omawianej problematyki obejmuje  zagadnienia z  optoelektroniki
potprzewodnikowej. W szczegolnosci wyczerpujaco przedstawia podstawowe zjawiska
fizyczne, zasade pracy, konstrukcje, parametry elektryczne i optyczne, zastosowania i
kierunki rozwoju potprzewodnikowych zrodet promieniowania oraz potprzewodnikowych
detektoréw promieniowania, tak dyskretnych jak i scalonych. Wyktad wprowadza réwniez
w problematyke swiattowodow witdknistych oraz zagadnienia wykorzystania ich w nauce i
technice
e  Wyklad (poda¢ z doktadnoscig do 2 godzin):

Zawartos¢ tematyczna poszczegolnych wyktadow

Liczba godzin

1. Wprowadzenie do wyktadu: program, wymagania

1

2. Podstawowe wtasciwosci potprzewodnikow

3. Rekombinacja promienista i niepromienista w potprzewodnikach

4. Emisja spontaniczna i wymuszona

5. Zjawisko fotoelektryczne

6. Ztacze poélprzewodnikowe, homoziacza i heteroziacza

7. Materialy dla optoelektroniki
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8. Polprzewodnikowe zrodta promieniowania

8.1. Diody elektroluminescencyjne; homozigczowe, heteroziaczowe
1 dhlugofalowe

8.2. Diody elektroluminescencyjne; parametry i charakterystyki

8.3. Laser poiprzewodnikowy; zasada dziatania, parametry i
charakterystyki

8.4. Perspektywy rozwoju 1 zastosowan potprzewodnikowych zrodet
promieniowania

9. Potprzewodnikowe detektory promieniowania

9.1. Zasada pracy fotodiody potprzewodnikowe;j

9.2. Fotodetektory dyskretne

9.3. Fotodetektory scalone, w tym CCD

9.4. Zastosowania fotodetektorow

10.Swiattowody dielektryczne i ich rodzaje

11.Przesylanie informacji w $wiattowodach

12.Telekomunikacja §wiattowodowa

13.Inne zastosowania $wiattowodow

[UNS N UNI VI U U U Y

Cwiczenia - zawarto$é tematyczna:
Seminarium - zawarto$¢ tematyczna:
Laboratorium - zawarto$¢ tematyczna:
Projekt - zawarto$¢ tematyczna:
Literatura podstawowa:
1. Palais J. C.; Zarys telekomunikacji §wiattowodowej, WKL, Warszawa, 1991
2. Smolinski A.; Optoelektronika swiattowodowa, WKL, Warszawa, 1985
3. Midwinter J. E., Guo Y. L.; Optoelektronika i technika §wiattowodowa, WKL,
Warszawa, 1995
e Literatura uzupehiajgca: Biezace publikacje z dziedziny
e Warunki zaliczenia: Kolokwium z cato$ci materiatu.

* - w zalezno$ci od systemu studiow



